Seminario: Diseno en procesamiento

Digital de la Informacion

Clase 1: Introduccion al Diseno Fisico de ICs




Introduccion

* Circuitos integrados (integrated circuits, ICs) estan presentes
en la mayoria de las actividades humanas actuales

® Tecnologia predominante: CMOS (complementary metal-oxide-
semiconductor)
® Robusta
e Facil de fabricar
® Bajo consumo de potencia

o Bajo costo

e ESCALABLE

® Renacimiento del diseno de ICs a nivel de transistor (comun
en disefio analogo; disefo “a medida” para circuitos digitales)




Caso analogo: fuente de corriente




Caso digital: compuerta NAND
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Modelo clasico del MOSFET
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